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Тема дисертації:
1. Розробка високоефективних фотоелектричних перетворювачів на основі кремнію

2. Development of high efficient silicon based photo-electrical converters

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці високоефективних фотоелектричних перетворювачів на основі кремнію
за рахунок поліпшення рекомбінаційних характеристик матеріалу, застосування нових технологічних і
конструктивних рішень. Вперше запропоновано ефективну технологію гетерування рекомбінаційно-
активних домішок в кремнії, що полягає в нанесенні плівки Ge на тильну сторону пластини, іонному
перемішуванні і постімплантаційному відпалі. Показано, що ККД кремнієвих сонячних елементів (СЕ) можна
збільшити в 1,3-1,45 рази осадженням просвітлюючих вуглецевих плівок, що містять азот, за рахунок
зменшення втрат на відбивання світла і пасивації поверхні СЕ під час плазмової обробки до і в процесі
нанесення покриття. Запропоновано варіанти конструкції СЕ різної площі і модулів на їх основі . За
розробленими технологіями створено СЕ і модулі СЕ з ККД >14% і >12,5%, відповідно.

2. The work is devoted to development of high efficient silicon based photo-convereters. The improvement of the
devices properties has been achieved due to improvement of the material recombination properties, application of
new technological and design approaches. For the first time, it was proposed new technology for gettering of



recombination active impurities in silicon. The technology includes deposition of Ge film onto Si wafer back side,
ion-beam mixing folowed by post-implantation annealing. It has been shown that silicon solar cell (SC) efficiency
may be increased up to 1.3-1.45 times owing to deposition of antireflection carbon films. The effect is determined
by decreasing of light reflection losses, passivation of the SC surface by plasma treatment during after the coating
deposition. New construction of large area SCs and moduli has been proposed. SCs and moduli with efficiency
>14% and >12.5%, correspondingly, have been produced by using the technology proposed.
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